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Teilenummer FQB2N80OTM

Hersteller AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung MOSFET N-CH 800V 2.4A D2PAK
Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETSs,
S 6= (=0 o 1=
Teilstatus 700 pcs Stock
o . N-Channel 800V 2.4A (Tc) 3.13W (Ta), 85W (Tc)
detaillierte BesChrelUNG - il
Serie QFET®

Typ FET N-Channel
FET-Merkmal -
Drain-Source-Spannung (Vdss) 800V

VGS (th) (Max) @ Id 5V @ 250pA

GateCharge (Qg) Ma) @ Vgs BC@IV
Eingabekapazitat (Ciss) (Max) @ Vds SS0PF @25V
 Aniriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) oV
vesMay SOV

Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) 1 (Unlimited)

FQB2N80TM ist neu im Original, Suche FQB2N80TM Datenblatter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQB2N80TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie
und Vertrauen. Anfrage FQB2N80TM: Info@Y-1C.com
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